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Реферат:
1. На основі дослідження густини електронних станів інтеркалянта та кристалічної матриці в рамках
запропонованої в дисертації однодомішкової моделі, а також моделі віртуального кристала, дано
інтерпретацію оптичних та термодинамічних властивостей інтеркальованого шаруватого кристала. Виявлено
осцилюючий знакозмінний характер екранованого кулонівського потенціалу від відстані у шаруватих
кристалах з вузькою дозволеною зоною (у поперечному напрямку) та непараболічним законом дисперсії.
Дано модельний опис термодинаміки утворення окисних шарів на поверхні кристала типу GaSe, та виявлено
умови, при яких виникає структурний перехід у системі In-Se.

2. On the base of the studies of density of electron states of intercalante and lattice within the framework of the
proposed in the dissertation one-impurity model and virtual crystal model, the interpretation of optical and
thermodynamic properties of intercalated layer crystal is represented. Oscillating alternative character of the
screened Coulomb potential as a function of the distance in the layer crystals with narrow band and nonparabollic



dispersion law is found. Model description of the thermodynamicsof the creation of 1) oxited layers on the surface
of GaSe crystal is presented; 2) conditions under which the structural transition in the In-Se system occurs are
found.
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